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HOJTEMPERATUR TRYKTRANSMITTER

ESI - HI2200 og HI2300

HI12200-0001AB
10-20mV/V, 0..1 bar, G1/4, 1 m kabel

« Silicon-on-sapphire sensor teknologi
« Medietemperaturer op til 200°C
« Omgivelsestemperaturer op til 200°C

e God kemisk kompatibilitet i forhold til en reekke

applikationer

PRODUKTBESKRIVELSE
SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning
EMC
Forsyningsspanding
Godkendelser
Linearity

Materiale medieberorte del
Media temperature
Omgivelsestemperatur
Storage temperature
Trykomrade max
Trykomrade min
Tryktilslutning

Udgang

1 m PTFE-isolerede lgse ledere
EN61000-6-4, EN61000-6-2
10V DC (5-15V)

CE, IEC

<+0.1% BSFL
Titaniumlegering
-50..200°C

-40..200°C

5..40°C

1 bar

0 bar

G1/4

10-20 mV/V




@25.4

19 A/F
HEX
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